Verwendung: Germanium-pnp-Transistor fiir
Verstéirker, Misch- und Oszillatorstufen im
Nieder- und Mittelfrequenigebiel bei Um-
gebungstemperaturen @a bis +65°C

Standard: TGL 200-8391

Abmessungen: Bauform A 3/25-b,
TGL 11 811

Masse ~ 0,89

Zuldssige Hochstwerte

fir 6 = 45°C

-UcBo = 15V -lg8 = 5mA
-Uego = 10V Ptot = 30 mW
-lc = 15mA 0 = 75°C
le = 15mA ta = 65°C
; _grd
Wirmewiderstand Rih = 1 mw

Kennwerte fiir #a = 25°C =5 grd

I Min [ Typ . Max MeBbedingungen
Reststrome
-lceo ’ 1,5 uA 15pA | -Uce = 6V
-lcso | 80 pA | 500 uA | -Uce =25V
-lCEo 40 uA | 600 A -Uce = 6 V
-lego 40 uA | 500 vA | -Ueg = 15 V
Grenzfrequenz
fra1s 1 MHz 2,1 MHz Uce =6V, -lc=1mA, f = 3MHz
RouschmaB
= ] I 14 dB 25 dB -Uce =1V, -lc= 02 mA, f = 1kHz
! ' | Af = 1 kHz, Ry 2: 500 0




Min Typ ‘ Max | MeBbedingungen
Vierpolwerte in Emitterschaltung
|=
h11e 0,2 k2 0,6 kQ 5 kQ UceE =6V, -lc =2mA, f =1 kHz
h1ze 4.10* | 3010+
haze 56 uS 200 uS
Stromverstéirkungsgruppen
h2te 18 35 a
hgte 20 55 b
ha1e 45 88 | c
hete 72 143 | d
hgie | 17 231 | e
Bestellbeispiel fiir einen Transistor Transistor GC 100 b - TGL 200-8391

der Stromverstirkungsgruppe b



Kollektor-Emitter-Spannung in Abhiingig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Mittlere Kennlinien
flr ﬂ'., = 25 °C

- Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur
= === Grenzwert

Mittelwert
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